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gerichtlich verfolgt. (
rn,

gesetz, Gesetz gegen unlouteren Wettbewe

g oder Mitteilung an dritte Personer ist strafbar,
Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung (§ / Abs. 1

flichiet zu Schadenersatz und wird

eberrechts,

‘.

sDiese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfaltigung,
P.G.)oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten .«

Verwertun
9

ver|
e

IF Form 20/0C 01-77

1 2 3 4 5

Ltd . Nr.  [Stekq Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
D1 1 Germaniumdiode . 1.8011 WN 5457 05202
D2 1 n L8011 WN 5457 07202
D3 1 f L8011 WN 5457 05202
D4 1 " L8011 WN 5457 07202
D5 1 o 1.8011 WN 5457 05202
D6 1 i 18011 Wi 5457 07202
D7 1 o L8011 WH 5457 05202
D8 1 " 18011 WN 5457 05202
D9/0s0s1 |2 " L8011 WK 5457 05261 A
D10/O.;.2 3 " 1.8011 N 5457 05261 vl
D11/0...2]3 - L8011 N 5457 05261

2/0s0e1]2 i L8011 in 5457 05261
D13/0ses2|3 " 13011 N 5457 05262
D14 1 " L3011 in 5457 10202
D15 1 " 1.8011 N 5457 05262
T1 1 HF-Schalttransistor A30 WN 5444
T2 1 4 A30 WN Shbl
T3 1 8 A30 WN 54b4b
T4 1 n A30 WN Shhlh
15 1 " A30 W 5h4L
76 1 ’ A30 WH Shbb
T7 1 - A30 W Shbh
T8 1 ' A30 W Shbh
9 1 " A30 WN Shhb
T10 1 . A30 W Shkb
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ersoner ist strafbar,
gerichtlich verfol

oder Mitteilung an dritte P

ﬂidﬂelgw Schadenersatz und wird

eberrechts
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sDiese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfaltigung,
P.G.)oder der GM-Eintragung (§ 5Abs. 4 GMG) vorbehalten.«
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(§ 7 Abs. 1
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IF Form 20/0 01-77

1 2 3 4 5
Lfd . Nr, Stckz] Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
T11 1 | HF-Schalttransistor A30 W Sl
112 1 = A30 WN Shkbk
T13 1 ! A30 WN Shbk
T14 1 " A30 WN Skl
15 1 " A30 wN shilk
T16 1 i A30 WN S5hhl
117 1 2 A30 WN Shbh
718 1 n A30 WN Skbbh X
yrd
T19 1 " A30 WK Sblbh Lo
120 1 i A30 WK Shhk o
T21 1 " A30 WN 5444
T2 1 i A30 Wi Shih
123 1 o A30 WN Shid
T2k 1 " A30 WN Shikh
T25 1 " A30 WN Shhdb
126 1 - A30 ¥y shbh
727 1 " A30 WN Shbk
T28 1 " A30 WE Shih
729 1 " A30 W S4ih
T30 1 " A30 wN Shbh
131 1 " A30 WN Shkb
132 1 x A30 WH_ Sk
I35 1 " A30 WN Shhl
T34 1 ! A30 WN 5bbb
135 1 ¥ A30 WN Shbh
137 1 o A30 WN S5hbb
T38 1 ” A30 W Shik
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Utd.Nr,  [Steig Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
738 1 | HF-Schalttransistor A30 WN 544k
739 1 " A30 WH Shbb
T4O 1 » A30 WN S5hik
741 1 » A30 WN Shbh
T42 1 " A30 WHN Shlk
439 1 " A30 WN Shbb
Thi 1 " 430 WN Shbh
T45 1 " A30 WN Shbuk
R1 1 | Schichtwiderstand 10k/2/2 WN 5121 05260
R2 1 ” f10k/2/2 WN 5321 05260
R3 1 " 10k/2/2 WN 5121 05260
R4 1 " 10k/2/2 WN 5121 " 07260
RS 1 " 10k/2/2 WN 5121 07260
R6 1 " 16Xk/2/2 WH 5121 05260
R7 1 " 16k/2/2 WN 5121 05260
R8 1 " 10k/2/2 WN 5121 07260
I & n 10k/2/2 N 5121 07260
R10 L " 10k/2/2 WE 5121 07260
R11 1 " 10k/2/2 WN 5121 05260
R12 1 " 10k/2/2 WN 5121 05260
R13 1 " 10k/2/2 WN 5121 05260
R14 1 ; 20k/2/2 wN 51219 05260
R15 1 " 20k/2/2 WN 5121 05260
R16 1 " 10k/2/2 __WN 5121 05260
R17 1 - 10k/2/2 WN 5121 05260
rR18 1 " 10k/2/2 WN 5121 05200 ]
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1 2 g - 4 5
Ltd . Nr, Stckz] Benennung Sach-Nr. Bemerkungen
2| PS5y 2350 - 308 « 1
7] & 4/8 - 2 2350 - 319 « 1
3] & 4/8 - 3 2350 - 321 - 1
b1 g6 - 2 2350 - 314 - 1
3] 16 - 3 2350 - 317 - 1
2l v 4o -2 2350 = 323 « 1
1| viho -4 2350 « 325 ~ 1
R19 1 | Schichtwiderstand 20k/2/2 WN 5121 05260
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